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摘要(译)

一种电子注入型有机电致发光显示器件，包括玻璃基板以及自下而上依
次设置在玻璃基板上表面的ITO导电层、空穴传输层、发光层、电子传输
层和金属阴极，ITO导电层和金属阴极分别与直流电压的正负电极相连，
所说的金属阴极和电子传输层的上下表面分别设置有相互吻合的突起，
发光层的上表面同样设置有与电子传输层的下表面相吻合的突起，且该
突起的高度为20-40纳米，间距为150-300微米。本发明对OLED器件的
金属阴极、电子传输层和发光层设置突起，从而增加了电子传输层与金
属阴极、发光层的有效接触面积，大大提高了电子的注入效率，使得电
子和空穴复合发光几率明显增强，显著改善了OLED器件的发光效率、发
光亮度和寿命。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c4f46cbf-cf0d-485f-aa9e-cc3c8ac4714d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/036867079/publication/CN100405632C?q=CN100405632C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100405632C

